Aufbau einer Stapelzelle

mehrere Halbleiterschichten unterschiedlicher Dotierung, die
wegen verschiedenen Bandlicken (Abstand Valenzband -
Leitungsband) mehrere Spektralbereiche des Sonnenlichtes
ausnutzen

intrinsisch ... undotiert (undotierter Halbleiter)
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p: p-dotierte Schicht, n: n-dotierte Schicht, i: intrinsische Absorberschicht

amorphe Solarzelle
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Schematischer Aufbau einer amorphen pin-Einfachsolarzelle:
Auf dem Trdgermaterial Glas ist zwischen den beiden
Kontaktscheiben die charakteristische pin-Struktur eingefafSt.

pin ... p-Halbleiter, intrinsisch, n-Halbleiter



